Epyootnproxo ®orio Hiektpovikav Xtoryeicv Ioyvog
A) Oupictop VS-12TTS08-M3

Epyoomplokéc Metpnoeig

L.

2
3
4.
5

Y7odei&te 10 NAEKTPOVIKO GTOLYEID 15YVOC.

Bpeite toug axpodékteg Tov (Avodog, Kabodog, @vpa).

Aoxipdote pe 1o ToAVUETPO (EAeyy0g 0100mV) TV emapn A-K kot pe tig dvo modkdtmres. T mapartnpeite;
Aoxipdote pe 1o ToAVUETPO (AeyY0G 0100mV) TV emapn O-K kot pe tig dvo moikdtres. T mapartnpeite;

Aoxipdote pe 1o ToAVUETPO (AeYY0G 0100mV) TV emapn O-A kot pe Tig dVvo moAkdtnres. T Tapartnpeite;

Melétn - Avogopd

6.

[owa givar n tipn tov péyotov (v Te = 108°C) péoov Iy kot Tov péytetov pn eravorapfovopevov Itsma)
pevpatoc; [Tov ogeidetar 1) dtpopd og AVTES TIG dVO TIHES;

[owa givor n péyrotn emavorapPavopevn opby/avactpoen tdor amokoms (Vrrm/Vorm); Tati n myun g dev
e€aptdTon amod tn Oeppokpaocia;

[Tow eivor M péytotn Ty tov peduatog ovykpdtmmong lu; [ow eivor n onuoscio g Yo to oyedwoud
UETATPOTE®V HE aVTO TO Bvpictop; AdoTe €vo TAPASELYLO Y0, TNV TEPITTOON TOL ovopdmTn VO TOAUDV
(TApNg povopacikn avopbwon).

MeletnoTe T YPAPHUOTO TNG OOKOTTIKNG CLYVOTNTOG GTO TEXVIKO PLAAGSI0. Ti emidpacn £xel n didpkel NG

aywyng Tov BupicTop 610 PEYIOTO EMTPENOUEVO UEGO PEDLLO avOdoV; Na SIKAIOAOYNGETE TIG OMAVTNGELS GOC.

B) Power MOSFET IRFB38N20DPbF

Epyoomplokéc Metpnosic

10.
11.
12.
13.
14.

Y7odei&te 10 NAEKTPOVIKO GTOLYEID 15YVOC.

Bpeite toug axpodékteg tov (Gate, Drain, Source).

AoKpdoTe pe 10 TOADUETPO (EAeyy0g 0100mV) TV emapn G-S kot pe Tic dvo molkdtnteg. Tt Taparnpeite;
AoKpdoTe pe 10 TOAOUETPO (EAeyy0g 0100mV) TV emapn D-S ko pe Tic dvo molkdtnreg. Tt maparnpeite;

AoKipdote pe 10 ToAOUETPO (EAeyy0g 0100mV) TV emopn G-D ko pe tig dvo molkdtreg. T mopatnpeite;

MeAétn - AvaQopd,

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

[Mowa givor T tov péyictov (Yo Te = 25, 100°C) péoov Ip kot tov péyiotov emavorapPoavouevov Ipm
pevpatog; [Tov ogeidetar 1 dlapopd 6e AVTEC TIG dVO TIUES;

Ioteg tvon o1 péyrotes tdoeig D-S (Vpss) ko G-S (Vas); ot o1 Tipég toug dev eEaptavtor and tn Oeppokpacia;
Mmnopovpe va epoppocovpe aviotpoen taon D-S;

Y mown KoTaoTaon Asttovpyiog Bo Ppebel to ototyeio av epappocovpe apvntikn (1 pndevikn) téon G-S;

Ye mown KoTaoTaon Asttovpyiog Bo Ppebel to otoryeio av epappocovpe Betikn tdon G-S ion pe 18V;

T efvan ) avtiotoon Rpson); Mehetnote tn cupumepipopd tng e T Beppoxpaocia.

Mehetote v enidpaon g Beppoxpaciog 6Ty TN ToL PEYIGTOV EMITPETOUEVOL pevOTOg Ip. Attioloynote
TNV OTAVTNOT GOG.

Extiunote ) péylotn S10K0TTIKN GUYVOTNTO TOL NAEKTPOVIKOD GTOLYEIOV KOl GUYKPIVETE [IE TNV OVTIGTOLYN TIUY

v To BupicTop.



I') T'égpupa avépOmong GBU 4B

Epyoomplokéc Metpnoeig

23. Yrodei&te 10 NAEKTPOVIKO GTOLYElD 1YVOC. ATtO TO10 NAEKTPOVIKA GToLyEln amoTeheitay;

24. Bpeite Tovg aKpOdEKTEG OV TOV EMUEPOVE NAEKTPOVIKDV GTOLYEI®V.

25. Aoxydote pe 1o mohouetpo (€Aeyyog d16dwv) OAa Ta emMPEPOLS MAekTpovikd otoyein. Kataypayte Tig
TOPATNPNGELS GO,

Melétn - Avogopd

26. Iowa etvar m Ty tov péytotov (Yo Te = 100°C) péoov IpaEy kot tov péytotov pn enavorapfovopevov Irsm
pevpatoc; [Tov ogeidetar 1) dtpopd og AVTES TIg dVO TIHES;

27. Iowa gival ) péyiotn emavarapfoavopevn avactpoon téon arnokonng (Vrrm); [ati n tipn g dev e&aptdral and
) Beppokpooio;

28. oo m ypnopdra v Power Modules évavtt tov d10kpitdv NAEKTPOVIKOV GTOLXEI®V 1GYVOC;

A) IGBT IKW15N120H3

Epyoomplokéc Metpnosic

29. Yrodei&te 10 NAEKTPOVIKO GTOLYElD 15YVOC.

30. Bpeite toug axpodékteg tov (Gate, Collector, Emitter).

31. Aoxudote pe 10 mOAOUETPO (Eheyyog 0160mV) v emapn G-E kot pe t1g 6o moAwotntec. Ti mapotnpeite;
32. Aoxiudote pe 10 moAOUETPO (Eheyyog 0100mVv) TV emapn C-E kot pe tig dvo molkdtnreg. Tt mapartnpeite;
33. Aoxiudote pe 10 moAOUETPO (Eheyyog 0100mV) TV emapn G-C kot pe Tic dvo molkdtnteg. Tt mapartnpeite;

Melétn - Avagopd

34. Tlow givor N N tov péyotov (Y Te = 25, 100°C) péoov Ic xor tov péyiotov emavolopfoavopevov Icpuise
pevpatog; [Tov ogeidetar 1) dlapopd 6e AVTEC TIG dVO TIUEG;

35. Ioteg givan o péyioteg tdoelg C-E (Veg) ko G-E (Vae); Tatt o1 typég toug dev e€aptdvtan amod T Bepoxpaocia;

36. Mropobpe va epappocovpe avacstpopn téon C-E;

37. Ze now katdotaomn Asttovpyiag Oa Ppebel To otoryeio av epappdsovpe apvntiky (1 pndevikn) téon G-E;

38. Ze mow katdotaon Asttovpyiag Oa Ppebel o otoyeio av epapudcovpe Beticn tdon G-E ion pe 18V;

39. T givor n Ttdon Téong Veesa; MEAETHOTE T GUUTEPLPOPA TNG LE TN Beprokpacic.

40. Mehetnote Vv enidopacn TG BepLOKPAGING GTNV TN TOV HEYIOTOV EMITPETOUEVOL PELLOTOC Ic. Attioloyrote
TNV amAVINGY| GOGC.

41. Extiunote ) péyloTr S10KOTTIKT GUYVOTNTO TOL NAEKTPOVIKOD GTOLXEIOV KOl GUYKPIVETE [IE TNV OVTIGTOLYN TN
v to MOSFET wyvoc.

42. Na oyedlaotovv ot Stokomtikés ammieieg yuo. Veg = 600 V, Ic = 15 A, Tyj = 175 °C kot SloKOnTIKY cuyvoTNnTa
a6 1 kHz émg 100 kHz.

43. No vrohoyiotohv ot amdAeteg aywyng v Ie = 7.5 A (duty cycle = 50%), Ty; = 175 °C.

44. No oyedwaotel 0 Pabuog amddoons, GOUPOVO [E TOVG VTOAOYIGHOVS OTo ep@Tiuote 42 Kot 43 Kou va

TPOGIOPIOTEL 1 ferit.



